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Wynalazek dotyczy sposobu wytwarza-
nia elektrod emisji wtérnej do lamp elek-
tronowych, to jest elektrod, ktérych przy-
najmniej cze$é¢ powierzchni jest pokryta
materiatem, ktéry pod wplywem bombar-
dowania elektronami pierwotnymi wydzie-
la tatwo elektrony wtérne.

Na warstwy emitujace elekirod emisii

wtoérnej stosowane sa materialy, wsrod
ktorych najwazniejszymi sa potasowce
w stanie czystym, zwlaszcza cez, i ich
zwiazki, przewaznie tlenki., Wytwarzanie

elektrod emisji wtérnej, zawierajacych np.
cez, odbywa si¢ w ten sposéb, ze w barice
pozbawionej powietrza na podkladzie utle-
nionym osadza si¢ cez z par cezu i zostaje
nastepnie -utleniony woraz aktywowany.

Sposob ten jest o tyle niedogodny, ze cez
w czasie odparowywania osadza si¢ nie
tylko na powierzchni elektrody emisji
wtérnej, ale réwniez w innych miejscach
lampy elektronowej, np. na katodzie pier-
wotnej, gdzie wywiera szkodliwe dzia-
tanie.

Sposéb wedlug wynalazku nie powodu-
je powstawania w lampie wspomnianej po-
wyzej wady. Sposéb ten polega na tym,
ze w gotowej lampie odparowuje sie cez,
ktory osadza si¢ przede wszystkim na war-
stwie wegla, umieszczonej na podkladzie,
nastepnie za§ cez zostaje utleniony.
Stwierdzono, ze otrzymana w ten sposdb
elektroda posiada doskonate wlasnosci
emisyjne elektronéw wtéornych, a wytwa-



rzanie tej elektrody nie wywiera ujem-
nych skutkéw na inne czesci lampy elek-
tronowej, poniewaz cez osiada w pozada-
nym miejscu wskutek dzialania absorbcyj-
nego i wiazacego warstwy wegla. Ta war-
stwa weglowa stanowi réwnoczesnie pod-
ktad o dostatecznie duzej przewodnosci.
Sposéb wedlug wynalazku moze byé
stosowany nie tylko do cezu, ale réwniez
do innych potasowcéw, np. potasu, litu
i rubidu. Cez nadaje si¢ jednak najlepiej
do sposobu niniejszego, poniewaz jest naj-
tatwiej wchlaniany i wiazany przez we-
giel. Otrzymane w ten sposéb elektrody
emisji wtornej powielaja elektrony 3 —
4 krotnie przy 500 V napigcia na elektro-
dzie. W niektorych przypadkach, zwlasz-
cza w razie stocsowania wigkszej ilosci ce-

zu, mozna przy 150 V uzyskaé¢ emisje
wtoérng o wartdsci 4 elektronéw wtérnych
na 1 elektron pierwotny.

Zastrzezenie patentowe.

Sposéb wytwarzania elektrod emisji
wtornej do lamp elektronowych przez osa-
dzanie na nich potasowca z par tegoz po-
tasowca, zwlaszcza za$ cezu, ktéry nastep-
nie utlenia si¢, znamienny tym, ze jako
podloze jest uzyta warstwa wegla.
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